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Rezumat:

Inventia se refera la domeniul tehnicii radioelectronice si poate fi utilizatd pentru fabricarea fotoreceptoarelor si aparatelor optoe-
lectronice pe baza lor.

Esenta inventiei constd in aceea cd in procedeul de obtinere a heterostructurilor in strat subtire pe baza compusilor A2B5, ce
include depunerea straturilor in vacuum in prezenta gradientului de temperatura intre vaporizator si substrat, mai intai se depune un
strat de componentd cu banda ingustd, se prelucreazd in solutie de sare, se arde si se corodeaza, apoi se depune un strat de
componentd cu banda larga.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in majorarea numarului de purtéatori de sarcina.

Revendicari: 1

Figuri: 2

02.06.28 G:\CD-1993-2001Copie\Brevete\Rom\97-0252.doc



